


























专利名称(译) 液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 USR41632 公开(公告)日 2010-09-07

申请号 US11/984431 申请日 2007-11-16

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 HWANG KWANGJO
HAN CHANGWOOK

发明人 HWANG, KWANGJO
HAN, CHANGWOOK

IPC分类号 G02F1/136 H01L31/00 H01L21/302 G02F1/1362 H01L21/311 H01L21/3213 H01L21/336 H01L21/77 
H01L21/84

CPC分类号 H01L27/1288 G02F1/136227 G02F2001/136231 H01L27/1214 H01L29/66765

优先权 1019990019145 1999-05-27 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明公开了一种制造液晶显示装置的方法，包括在基板上形成栅电极
的第一光刻工艺;第二光刻工艺，包括：a）顺序沉积栅极绝缘层，第一
和第二半导体层，以及金属层; b）在金属层上施加第一光刻胶; c）将第
一光掩模与基板对准; d）光曝光和显影第一光刻胶以产生第一光刻胶图
案; e）使用第一蚀刻剂蚀刻金属层，第一蚀刻剂在金属层的预定部分上
灰化第一光刻胶图案以产生第二光刻胶图案，从而暴露金属层的预定部
分; f）根据第二光刻胶图案使用第二蚀刻剂蚀刻栅极绝缘层，第一和第
二半导体层以及金属层的预定部分，以形成源极和漏极，欧姆接触层和
有源区;第三光刻工艺，形成钝化膜和接触孔;第四光刻工艺形成通过接触
孔与漏电极连接的像素电极。
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